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MEMORIA D ESC R IPTrfA

PARA SOLICITAR PATENTE DE INVEH3I0N 3 1  ESPAÑA 

POR: "P R C C E D IR IISn o PARA 1^1 PABBIC ACION- 

DE R RIPIPK A D O RES DE SELENIO"

A NOMBRE DE STANDAlíD ELECTRICA, S .A .  DOMICILIADA. EN 

MADRID, CALLE DE RAMIREZ D3 PRADO N " . 7

La p resen te invención se r e f ie r e  a  métodos para l a  manu­

fa c tu r a  de r e c t i f ic a d o r e s  de co n ta c to  m e tá lic o , ta le s  como lo s  r e c t i ­

fica d o re s  de s e le n io , por ejem plo*

La m anufactura de r e c t i f ic a d o r e s  de se le n io  según lo s  pro­

cedim ientos conocidos co n sta  de la s  s ig u ie n te s  e ta p a s : lim p ieza , deca­

pado y d ep osito  del m a te ria l conductor empleado como p la c a -b a s e ; c a l ­

deo de e s t a  p la c a ; a p lic a c ió n  de una capa uniforme de se le n io  p u lv eri—



zado sobre l a  p la ca  c a l i e n t e ;  tra tam ien to  térm ico  de la  p lacs-b ase  

recu b ie ra a  de se len io  a  tem peraturas que co n v iertan  esre  m etal en 

la  forma c r i s t a l i n a  deseada; d e p ó sito ,p o r p u lv erizació n  u o tro s  

medios, de una capa c o n tra -e le c tro d o  sobre l a  s u p e rfic ie  de se le ­

n io ; y e le tro fo rm a ció n  de l a  unidad com pleta p ara ob tener una ca ­

r a c t e r í s t i c a  s im é tric a  o r e c t i f i c a d o r a .  Cada una de e s ta s  etap as  

req u iere  ordinariam ente l a  r e a l iz a c ió n  de una o más operaciones  

en la s  unidades r e c t i f ic a d o r a s  in com p letas, procedim iento a l a  vez 

engorroso y antáeconóm ico. Por e l  p resen te invento c i e r t a s  e tap as  

del procesa; de fa b r ic a c ió n  precedente se r e a liz a n  en una c in ta  o 

h ilo  continuo de lon gitu d  in d e fin id a , y l a  a p lic a c ió n  del se len io  

a  l a  p laca -b ase  se consigue de una, manera nueva y p erfeccion ad a  

que se emplea con v e n ta ja  en un p roceso  co n tin u o .

Un objeto  de l a  p resen te  invención e s ,  por co n sig u ie n te , 

e s ta b le c e r  un método p ara  la  m anufactura de r e c t i f ic a d o r e s  de con­

ta c to  m etálico  en  e l  cu a l puede s e r  empleada una c in ta  continua de 

m a te ria l adecúa,do p ara la  p la ca -b a se  o so p o rte  y en e l  cu al c i e r t a s  

op eracion es de fa b ric a c ió n  separadas puedan se r  re a liz a d a s  sim ultá­

neamente en d ife re n te s  seccio n es  d el m a te ria l a t r a t a r ^

Según e s te  in v en to , e l  polvo de selen io  es  ap licad o  a l  mar­

te  r ia l - s o p o r te  por a tr a c c ió n  e l e t r o s t á t i c a ,  siendo fuertem ente a t r a í ­

das la s  p a r t íc u la s  de se le n io  cargad as positivam ente h a c ia  e l  mate­

r ia l - s o p o r te  cargad o n egativam en te, quedando ambas fírsem ente ad h eri­

das e n tre  s í .  Semejante proceso se em pleará con l a  máxima v e n ta ja  

cuando e l  m a te ria l  del soporte es de lo n g itu d jin d e fin id a  y  puede man­

te n e r  un movimiento de avance ininterrum pido,  aunque e l  mismo meto- 

do pueda s e r  también empleado en unidades s u e lta s  d isp u estas separa­

damente o en grupos p ara l a  a p lic a c ió n  del se le n io  en p olvo.



317 9 15 ^

Otro ob jeto  e s ,  por c o n s ig u ie n te , e l  disponer un pro­

cedim iento mejorado y medios p ara  a p l i c a r  polvo de se len io  uni­

formemente sobre un a re a  deseada de un sop orte  de r e c t i f i c a d o r .

Otro ob jeto  mas es  p roveer un proce im iento p e rfe c c io ­

nada para l a  m anufactura de r e c t i f i c a d o r e s  en e l  cu al capas de 

m a te ria l con d u ctor pulverizado se a p lica n  sobre a reas  su cesiv as  

de una t i r a  o v a r i l l a  de c i e r t a  lon gitu d  de m ate ria l so p o rte .

E l p roceso  continuo de m anufactura de r e c t i f ic a d o r e s  

de e s t a  invención puede u t i l i z a r  una t i r a  de m a te ria l r e l a t i v a ­

mente delgada, t a l  como alum inio, de l a  cu a l pueden c o r ta r s e  lo s  

elem entos p laca -b a se  o so p o rtes  in d iv id u a le s ; o b ien , l a  t i r a  con­

tin u a  puede a f e c ta r  la  forma de un la rg o  h i lo ,  que puede te n e r  

una secció n  tra n s v e rs a l de forma geom étrica  cu alq u iera  de donde 

pueden o b te n e rse , por op eracion es de c o r t e ,  R e c tif ic a d o re s  en fo r ­

ma de v a r i l l a .  E sto s  le c t i f i c a d o r e s  en forma de v a r i l l a  o b a r r i t a ,  

que pueden se r  obtenidos de e s t a  manera o en o tr a s  formas m odifi­

cadas d e s c r i ta s  en o tr o s  lu g a re s  de e s t a  e s p e c if ic a c ió n , son de 

co n fig u ra ció n  nueva, pudiendo s e r  frecuentem ente deseable su a p li ­

ca ció n  para s u s t i t u i r  o tr o s  t ip o s  de r e c t i f i c a d o r e s .

E s , además, o b jeto  de l a  invención e l  p rop orcion ar un 

método p ara  l a  m anufactura de r e c t i f i c a d o r e s  de co n ta cto  m etálico  

en forma de v a r i l l a , .

Otro o b je to  más es  l a  p ro v isió n  de un método para la  

m anufactura de r e c t i f i c a d o r e s  de se len io  en  forma de v a r i l l a ,  en 

e l  cu al c i e r t o s  p ro ceso s de fa b ric a c ió n  son re a liz a d o s  en un mate­

r ia l -s o p o r te  en forma de h ilo  co n tin u o .

Una m ejor comprensión de e s t a  y o tro s  o b je to s  y c a r a c t e -
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r u s t ic a s  no enumeradas puede obtenerse de l a  sig u ien te  d escrip ­

c ió n  y  d iscu sió n  de e je cu cio n e s  p re fe r id a s  de e s ta  in ven ción , 

con p a r t ic u la r  re f e r e n c ia  a  lo a  d ib u jo s , en lo s  c u a le s :

La F i g ,  1 i l u s t r a  una d isp o sic ió n  sim p lificad a  para la  

m anufactura de r e c t i f ic a d o r e s  de acuerdo con lo s  p rin c ip io s  de l a  

p resen te in ven ción .

La F i g ,  2 m uestra en p e rs p e c tiv a  un r e c t i f i c a d o r  tip o  

de d isco  p lan o , parcialm en te c o rta d o , {pía puede se r  manufacturado 

mediante lo s  d is p o s itiv o s  de la  F ig , 1 .

La F i g ,  3 re p re se n ta  en se cc ió n  un r e c t i f i c a d o r  ¿b s e -  

le n io  en forma de v a r i l l a  que puede s e r  producido por e l  proceso' 

continuo de fa b ric a c ió n  ilu s tra d o  en la  F ig , 1 ,

Las F i g s .  4 y 5 i lu s t r a n  co n fig u racio n es de r e c t i f i c a ­

dores en e s p i r a l ,  cuya m anufactura es  f a c i l i t a d a  por e l  proceso  

de l a  F i g ,  1 ,

La F ig ,  6 re p re se n ta  una d isp o sic ió n  para la  manufactura 

de r e c t i f i c a d o r e s  de se le n io  esp ecialm en te adaptada a la  producción  

de r e c t i f i c a d o r e s  en forma de v a r i l l a ,  en l a  cu al só lo  c i e r t a s  par­

te s  del p roceso  de fa b r ic a c ió n  u t i l i z a n  e l  so p o rte  de longitud  con­

tin u a , y

La F ig ,  7 i l u s t r a  en secció n  un r e c t i f i c a d o r  de selen io  

en forma de v a r i l l a  que puede s e r  producido por e l  p roceso  in d ica­

do en l a  F ig , 4 ,

La bobina o r o l lo  continuo de m a te ria l co n d u cto r-so p crte  

puede e s t a r  co n stitu id o  por una c in ta  p lan a o por un alambre que 

es lim piado, decapado y re cu b ie rto  en lo s  re s p e c tiv o s  baños de s o -
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-luc ion es químicas ind icad os por lo s  números 2 ,  3 y 4 .  Un ca len ­

ta d o r 5 e le v a  l a  tem p eratu ra del sop orte  continuo a  unos 1503 C 

como p rep aració n  p ara l a  a p lic a c ió n  del polvo de se le n io  sobre 

su s u p e r f ic ie .  Como se sabe b ien  en e l  a r t e ,  e l  c a le n ta r  e l  ma­

te r ia l - s o p o r te  a n tes  de d e p o sita r  sobre é l  la s  p a r t íc u la s  s ó l i ­

das de se le n io  da por re su lta d o  e l  reblandecim iento y fu sió n  de 

la s  p a r t íc u la s  con l a  co n sig u ien te  buena ad h eren cia  del se le n io  

a l  s o p o rte .

E l  depósito o rev estim ien to  de polvo de se len io  sobre 

e l  sop orte caldeado se r e a l i z a  en una cam era 6 sustancialm ente  

c e rra d a , en l a  cu a l se in trod u ce polvo de selen io  h a s ta  p roducir  

una nube de p a r t íc u la s  de se le n io  finam ente d iv id id a s , in d icadas  

con e l  número 7 . E s ta s  p a r t íc u la s  e s tá n  carg ad as positivam ente  

por e l  a l t o  v o l t a j e ,  por ejem plo, 100 kv, a p licad o s  a  l a  p la c a  8 

desde l a  fu en te  de c o r r ie n te  co n tin u a  9 .  E l m a te ria l-so p o rte  e s tá  

cargado negativam ente por una conexión con l a  fuente 9 por medio 

de un co n ta c to  t a l  como e l  que pueden p rop orcion ar lo s  r o d il lo s  

1 0 . Uno de e s to s  ro d illo s  e s t á  rep resentado recibiendo movimiento 

de un motor 1 1 , con lo  que se comunica e l  movimiento a l soporte 

co n tin u o . Al p asar e l  h ilo  o c i n t a  a  tra v é s  de la  cámara 6 , la s  

p a r t íc u la s  p o s it iv a s  de se le n io  son fuertem ente a tr a íd a s  h acia  

dicho h ilo  o c in ta  y se adhieren  con fu e rz a  a su su p e rfic ie  ex­

p u esta . Cuando so lo  deban se r  m ecu b iertas c i e r t a s  p o rcio n e s , es 

n e ce sa rio  tap ar con una p a n ta lla  f í s i c a  la s  r e s ta n te s  porciones  

p ara impedir que e l  se len io  se ad h iera  a e l l a s .  Una m áscara o pan­

t a l l a  1 2 , in d icad a en la  F ig . 1 ,  i l u s t r a  cómo l a  s u p e rf ic ie  in fe ­

r i o r  de una c in ta  de m a te ria l-s o p o rte  puede s e r  p ro teg id a  durante 

e l  p roceso  de a p lic a c ió n  del s e le n io .



6
4

*¿

120

12S

ISO

135

Uh segundo c a le n ta d o r  1 3 , elevando l a  tem peratura del 

sop orte  ya re c u b ie rto  de una capa de se len io  h a s ta  unes 2 1 7 ^ , 

co n v ie rte  e l  se le n io  en e l  deseado estad o  c r i s t a l i n o .  Una capa  

de una a le a c ió n  adecuada es en ton ces a p lica d a  a  c i e r t a s  p a rte s  

de la  capa de s e le n io , estando rep resen tad o e l  d is p o sitiv o  pul­

v e riz a d o r  de l a  a le a c ió n  por e l  número 1 4  y una p a n ta lla  adecua­

da por e l  n S .1 5 . La d iv is ió n  d el so p o rte  continuo re cu b ie rto  en  

elementos in d iv id u ales  de r e c t i f i c a d o r  se v e r i f i c a  por una opera­

c ió n  de c o r te  como l a  i lu s tr a d a  por e l  d is p o s itiv o  co rta d o r  16 

cooperando con e l  miem bro-soporte 1 7 ,  E l c o r te  se hace de p refe ­

re n c ia  en seccio n es  no r e c u b ia r ta s  de a le a c ió n . E l r e c t i f ic a d o r  

completo 18 es  a s í  re cu b ie rto  en una c a r a  con s e le n io , con una 

capa de a le a c ió n  adherida a  a q u e lla s  p a rte s  de l a  cap a de se le ­

n io  que no habían sid o  enm ascaradas durante l a  p royección  de l a  

a le a c ió n , En l a  m anufactura de r e c t i f i c a d o r a s  en forma de v a r i l l a  

que u t i l i z a n  un sop orte  como un alam bre, se desea que la s  capas  

de se len io  y de a le a c ió n  recubran completamente l a  s u p e rfic ie  

d e l m a te r ia l-s o p o r te , por lo  que no se em pleará en e s te  caso  la  

p a n ta lla  1 2 .

Una e je cu ció n  del r e c t i f i c a d o r  18 de la  B'ig.1 se pone 

de m an ifiesto  en la  E ig . 2 y comprende una p la ca -b a se  o sopor­

t e  re c ta n g u la r  plano 19 re cu b ie rto  en una c a ra  con se len io  2 0 ,  

e l  cu al a su vez e s tá  ra cu b ie rto  con una capa co n tra e le c tro d o  

140 2 1 .  E l c o r te  22 m uestra l a  manera de e s t a r  re la cio n a d a s  l a  p la ­

ca -b ase  y l a s  c a p a s . E s , por su p u esto , p osib le  que l a  p la ca -b a ­

se tenga uno o v a r io s  ta la d r o s  para f a c i l i t a r  e l  ap ilam ien to , 

aunque e s to s  ta la d ro s  no se hayan mostrado#

Un r e c t i f i c a d o r  en forma de v a r i l l a  que también puede

L.



145

150

155

160

165

170

jser producido de la  manera in dicada por la  F i g .  1 a p a r t i r  de 

un sop orte en í'or.. a de ale ¡libre es  i lu s tr a d a  en l a  - i g ,  3 ,  E l ma— 

- t e r i a l - s o p o r t e  23 e s  re cu b ie rto  con una capa de aelen io  2 4 ,  y 

una, capa de a le a c ió n  25 subre la  mayor p arte  de l a  c a r ' óe s e l e -  

n io  s in  h acer co n ta c to  con e l  m a te r ia l-s o p o rte  2 3 , La secció n  de 

sop orte  no .recu b ierta  26 se obtiene p o r elim in ación  de una p o r­

c ió n  de l a  c a p a  de se le n io  que queda después del c o r te  de lo s  e le ­

mentos in d iv id u ales  del alambre co n tin u o . E s ta  elim in ación  puede 

l le v a r s e  a cabo ya por medios químicos o M ecánicos; la  fin a lid a d  

es disponer de un a rca  en l a  c u a l pueda e s ta b le c e rs e  co n ta cto  

e l é c t r i c o  en tre  e l  sop orte  23 y un co n d u cto r e x r e n o .

E l procedim iento de l a  l ' i g . l  e s  esp ecialm ente adecuado 

p ara la  m anufactura de sop ortes para r e c t if ic a d o r e s  de configura?- 

ció n  e s p e r i l .  La F i g ,  4 i l u s t r a  uno de t a l e s  r e c t i f ic a d o r e s  e s p ira ­

le s  en e l  cu al e l  sop orte  27 es  de alam bre, cu b ie rto  con una capa 

de se le n io  28 y con una cap a de a le a c ió n  29 que recubre s u s ta n c ia l­

mente e l  s e le n io . En la  F i g .  5 se m uestra o tro  r e c t i f i c a d o r  e sp i­

r a l  que tietie  un soporte 30 de ancho a p re c ia b le , estando e s te  a  su 

vez re cu b ie rto  con una cap a de se le n io  31 y  un c o n tra e le c tro d o  de 

a le a c ió n  3 2 , Las t i r a s -s o p o r te  con doble capa se c o r ta r ía n  a  lon­

g itu d es apropiadas me dian te e l  d is p o s itiv o  16 de l a  F i g .  1 y des­

pués s e ría n  e n ro lla d a s  en forma e s p i r a l .

Una forma de r e c t i f i c a d o r  tip o  v a r i l l a ,  ver i 'ig . 7 ,  t i e ­

ne capas de se le n io  y de a le a c ió n  en un extrem o. En l a  manufactura 

de t a l e s  r e c t i f i c a d o r e s ,  e l  p roceso  continuo mostrado en l a  F i g . l  

no puede se r  empleado. La F i g .  6 i l u s t r a  una d isp o sic ió n  para la  

m anufactura cb e s to s  r e c t i f i c a d o r e s ,  la  cu a l u t i l i z a  un soporte con­

tinuo h a s ta  que l a  capa de se le n io  ha sido a p lic a d a . Las e tap as
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^ in ic ia le s  de lim p ia r , d ecap ar, re c u b r ir  y c a le n ta r  son r e a l iz a ­

das como en l a  F ig . 1 " , ,  luego e l  d is p o s itiv o  co rta d o r 16 en coo­

p eració n  con e l  m iem bro-soporte 17 divide e l  sop orte  continuo en  

elem entos in d iv id u ales  2 7 . E l se le n io  e s  ap licad o  en forma pulve­

riz a d a  7 por l a  fu erza  de un campo e l e c t r o s t á t i c o  e s ta b le c id o  

e n tre  la  p la ca  p o s it iv a  8 y lo s  elem entos 27  cargados n e y a tiv a -  

mente. E sto s elem entos son montados en un miembro de f i ja c ió n  y 

enmascaramiento 28 que también in clu y e  una se cció n  conductora 29 

que hace co n ta c to  e l é c t r i c o  con cada uno de lo s  e lem en to s-so p o rte .

Un segundo c a le n ta d o r 30 c o n v ie r te  la s  capas de selen io  

en l a  deseada forma c r i s t a l i n a ,  a con tin u ació n  de lo  cu al se a p li­

c a  la  capa de a le a c ió n  por medio del d is p o s itiv o  p u lv erizad o r como 

en la  f i g .  1 .  Una d isp o sic ió n  para enm ascarar un extrem o de cada  

uno de lo s  elem entos 27 y p a rte  de su capa de s e le n io , compren­

diendo un miembro f i j a d o r  31 adaptado p ara r e c i b i r  e s to s  elem entos 

y re c u b r ir  l a s  p orcion es req u erid as d el extremo y capa de s e le n io , 

se m uestra en l a  F i g .  6 .  E l d is p o s itiv o  p u lv erizad o r 14 e s  móvil 

p ara  p e rm itir  la  a p lic a c ió n  ¿e la  a le a c ió n  en una p lu ra lid a d  de 

elem entos a s í  d isp u esto s y p ara p ro d u cir  una capa uniform e.

La F i g .  7 re p re se n ta  en se cció n  un r e c t i f i c a d o r  en forma 

de v a r i l l a  producido de acuerdo con e l  p roceso rep resen tad o en l a  

F ig .  6 .  E l m ateriár-soporte 27 queda s in  r e c u b r i r  en un ext remo 32 , 

y l a  cap a de se le n io  33 , que se e x tie n d e  sobre e l  re s to  del sopor­

t e ,  es su sta n cia ln e n te  cu b ie rto  por l a  capa de a le a c ió n  3 4 .

Hay numerosas v a r ia n te s  de lo s  a n te r io re s  procedim ientos  

fundamentales que pueden s e r  empleados s in  a p a rta rs e  del p rin c ip io  

o e s p í r i t u  de la  invención t a l  como se ha presentado a q u í. Es obvio,



3 ,

200

205

210

179759
-por ejem plo, que e l  sop orte  continuo puede s e r  tra ta d o  de o t r a ,  

e n e r a s  a d ic io n a le s , que l a s  e ta p a , del procedim iento pueden s e r  

p e rm itid a ., que lo s  a p a r a to , para, e l  d ep ósito  e l e c t r o s t á t i c o  del 

se le n io  p u lverizad o  pueden adoptar v a r i a ,  form as, que l a  inm ersión  

en  a le a c ió n  fundida puede s e r  p re fe r ib le  a  la  p u lv e riz a ció n  en  

algunas a p lic a c io n e s , que pueden u t i l i z a r s e  nachos equipos de 

c o r te  y asimismo de enm ascaram iento. Además, pueden se r  hechas 

d iv e rsa s  form as de r e c t i f i c a d o r e s  a  base de s o p o r te , recu b ier­

to s  según la s  e tap as de e s t a  in v en ció n , siendo lo s  r e c t i f ic a d o ­

re s  rep resen tad o s en l a s  f ig u ra s  2 ,  5 ,  4 ,  5 y ?  solamente i lu s ­

t r a t i v o s .

Por c o n sig u ie n te , aunque se han d e s c r ito  la s  e je cu cio ­

nes p re fe re n te s  de la  p resen te  in v en ció n , é s ta s  deben s e r  co n si­

deradas só lo  como i l u s t r a t i v a s  y no como l im ita t iv a s  del alcan ce  

de l a  in ven ción .

5  CENTIMO?

E ste  invento corresponde a  una s o l i c i tu d  de P atente  

formulada en lo s  E stad os Unidos del N orte de America e l  31 de 

Agosto de 1946 , señ alad a con e l  NB.6 9 4 .2 5 7  y se a c o g e , por lo  

ta n to , a los b e n e fic io s  que o to rg an  lo s  convenios in tern acio n a­

le s  v ig e n te s .
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N O T A

Los puntos de invención  p ro p ia  y nueva que se presen­

ta n  para que sean ob jeto  de e s t a  P aten te  de V ein te  Años, san lo s  

s im ie n te  e :

1 , — I3& procedim iento para 1& í& b ricacio n  de re c tifica *— 

dores de co n ta c to  m etá lico  que comprende l a  r e a l iz a c ió n  sim ul-

ra c io n e s  de fa b ric a c ió n  sobre p o rc io -tá n e a  de la s  d ife re n te s  ope
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1 0 .

jies separadas de un m a te ria l-s o p o rte  continuo de lon gitu d  inde­

fin id a ^

2 .  — Un procedim iento para l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad o res de co n ta cto  m etálico  que comprende la  e je cu ció n  simul­

tán ea sobre d ife re n te s  p orcion es de una lon gitu d  de m a te ria l-s o ­

p o rte  de la s  o p eracio n es de lim p ieza , decapado y recu b rim ien to, 

y a con tin u ación  l a  a p lic a c ió n , sobre un a.-ea dada, por uniaad  

de lon gitu d  de una capa de se le n io  y una cap a superpuesta de ma­

t e r i a l  c o n tra e le c tro d o .

3 .  — Un proce-. imiento para l a  fa b r ic a c ió n  de r e c c i i i c a -  

dores de co n ta cto  m e tá lico  según re iv in d ic a c ió n  2 ,  en e l  cu al  

la s  unidades de lon gitu d  e s tá  determ inadas por p artes  enmasca­

radas del m a te r ia l-s o p o r te .

4 .  — Un procedim iento para la  fa b rica c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores de co n ta cto  .m etálico según re iv in d ic a c ió n  2 ,  en e l  cual 

la s  unidades de lon gitu d  e s tá n  determ inadas por e l  co rv e  del 

m a te ria l-so p o rte  en tro z o s  de lo n g itu d  deseada.

5 .  — Un procedim iento p ara l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad o res de co n ta cto  m etá lico  que comprende l a  re a l iz a c ió n  simul­

tán ea  en d ife re n te s  p o rcio n es de una lon gitu d  con tin u a de mate­

r ia l - s o p o r te  de la s  op eracion es de a p l i c a r  una capa conductora  

de m a te ria l r e c t i f i c a d o r ,  tra tam ien to  térm ico y a p lic a c ió n  del 

m a te ria l c o n tra e le c tro d o .

6 .  — Un procedim iento p ara l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores de co n ta cto  m etálico  que comprende la  e jecu ció n  simul­

tán ea  sobre d ife re n te s  poro lonas de un m a te ria l sop orte  de lon­

g itu d  continua in d efin id a  de la s  op eracion es de decapado, chapa-

S CEKTMÓS
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do, a p lic a c ió n  de una capa con d u ctora de m a te ria l r e c t i f i c a d o r ,  

tra ta m ie n to  té rm ico , a p lic a c ió n  de un c o n tra e le c tro d o , y c o r t e .

7 .  -  Uh procedim iento para l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores de co n ta cto  m e tá lic o , c o n s is te n te  en a p l ic a r  m ateria l  

r e c t i f i c a d o r  p u lverizad o sobre una exten sa  lon gitu d  de m a te r ia l-  

s o p ir te , que comprende l a  ca rg a  e l é c t r i c a  de la s  p a r tíc u la s  de 

m a te ria l r e c t i f i c a d o r ,  l a  e xp o sició n  de p orcion es su cesiv as de 

dicho m a te ria l-s o p o rte  a dichas p a r t í c u la s ,  y l a  ca rg a  opuesta  

de dicho m a te r ia l-s o p o rte  p ara a t r a e r  sobre s í  dichas p a rtíc u ­

l a s .

8 .  — E l procedim iento de p ro d u cir r e c t i f ic a d o r e s  de s e -  

le n io  que comprende l a  re a l iz a c ió n  sim ultánea sobre d ife re n te s  

p orcion es de una lon_ñrud con tin u a de m a te ria l-so p o rte  de la s  

op eraciones de lim p ieza , decapado, chapado, a p lic a c ió n  de una 

capa conductora de s e te n io , tra ta m ie n to  térm ico , a p lic a c ió n  de 

un co n tra e le c tro d o  y c o r t e .

9 .  -  El procedim iento de p ro d u cir  r e c t i f i c a d o r e s  de se­

te n io  según re iv in d ic a c ió n  8 , en e l  cu a l dicho m a te ria l—soporte  

de lo n gitu d  con tin u a comprende una t i r a  plana de m a te ria l con­

d u cto r y en e l  cu al dicho m a te ria l con d u ctor e s t á  tapado durante  

l a s  a p lic a c io n e s  de se le n io  y de co n trae lectro & a de manera que 

dichos se len io  y c o n tra e le c tro d o  sean ap licad o s solamente en una 

c a ra  de dicho m a te r ia l-s o p o r te .

1 0 .  -  E l procedim iento para l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores en forma de v a r i l l a  que comprende l a  e je cu ció n  sim ultánea  

sobre un con d u ctor en forma de alumbre de le s  op eracion es de lim ­

p ie z a , decapado, chapado, a p lic a c ió n  de m a te ria l r e c t i f i c a d o r
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'p u lverizad o para p rod u cir una capa de e s te  a lred ed o r de c i e r ­

ta s  porcion es de dicho m a te ria l co n d u cto r, tra tam ien to  térm i­

co , a p lic a c ió n  de una cap a c o n tra e le c tro d o  s u s ta n c ia la e r te  en 

todas la s  capas de m a te ria l r e c t i f i c a d o r ,  y c o r t e .

11 + - En la  fa b r ic a c ió n  de r e c t if ic a d o r e s  de selen io  

en forma de v a r i l l a ,  e l procedim iento de a p lic a r  se le n io  pul­

v erizad o  a una lon gitu d  con tin u a de m a te ria l-so p o rte  en forma 

de alambre que comprende la s  p a r t íc u la s  de dicho selen io  pul­

v erizad o  card ad as e lé c tr ica m e n te  en inm ediata proximidad con 

dicho m a te r ia l , y dicho m a te ria l con d u ctor opuestamente cargar- 

do p a ra  a t r a e r  sobre s í  dichas p a r t íc u la s ^  por lo  que se pro­

duce una cap a de dichas p a r t íc u la s  a lred ed o r de dicho m a te ria l-  

so p o rte  en forma de alam bre,

12+— E l procedim iento para la  fa b ric a c ió n  de re c ­

t i f ic a d o r e s  en forma de v a r i l l a  que comprende l a  sim ultánea 

e je cu ció n  de c i e r t a s  o p eracion es en una lon gitu d  continua de 

m a te r ia l-s o p o r te , e l  c o r te  de dicho m a te ria l en una p lu ralid ad  

de elem entos in d iv id u ales  de forma de v a r i l l a ,  l a  a p lic a c ió n  

de una capa de se len io  a  cada uno de dichos elem entos, e l  t r a ­

tam iento térm ico  de lo s  elem entos a s í  re c u b ie r to s , y la  a p li­

ca c ió n  de una capa co n tra e le c tro d o  a  cada elemento re cu b ie rto  

de s e le n io ,

1 3 , -  E l procedim iento para la  fa b ric a c ió n  de r e c t i ­

f ica d o re s  en forma de v a r i l l a  que comprende la  sim ultánea e je ­

cu ción  en una lon gitu d  continua de m a te ria l con d u ctor en forma 

de alambre de l a s  op eracion es de lim p ieza , decapado, chapado, 

caldeo y c o r te  de dicho m a te ria l en elem entos en forma ¿e va­

r i l l a s  o b a r r i t a s ;  a p lic a c ió n  de una capa de se le n io  p u lv e r i-
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gado a  c i e r t a s  p orcion es de dichos elem entos; tra tam ien to  t é r ­

mico de lo s  elem entos p ro v is ta  de 3 a chapa, de s e le n io ; y a p li­

ca c ió n  de capas c c n tra e le c tro d o  sobre una p orción  su stan cia ,! 

de la s  capas de s e le n io .

1 4 . -  E l procedim iento para fa b ric a c ió n  de r e c t i f i c a ­

dores de se len io  en forma de v a r i l l a  que comprende l a  simul­

tan ea e je cu ció n  sobre una lon gitu d  con tin u a de m a te ria l-so p o r­

te  en forma de alambre de l a s  op eracion es de lim p ieza , decapa­

do, chapado, cald eo  y c o r te  de dicho m a te ria l en  elem entos 

en forma de v a r i l l a ;  p a r t íc u la s  de selen io  pulverizado ca rg a ­

das p ositiv am en te , manteniendo dichos elem entos en forma de 

v a r i l l a  cargados negativam ente con resp ecto  a d ichas p a rtíc u ­

l a s ,  exponiendo dichos elem entos a dichas p a r t íc u la s  de t a l  

manera que dichas p a r t íc u la s  sean a tr a íd a s  h a c ia  dichos e le ­

mentos para p ro d u cir capas de se le n io  sobre c i e r t a s  porciones  

de e s t a s ;  tra tam ien to  térm ico  de lo s  elem entos re cu b ie rto s  

de s e le n io , y a p lic a c ió n  de m a te ria l c o n tra e le c tro d o  sobre 

dichas capas de s e le n io .

1 5 . -  El procedim iento para fa b rica c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores ¿e selen io  que comprende e l  recubrim iento de un miem­

bro conductor en forma de v a r i l l a  con se le n io  sobre una c i e r t a  

p orción  de su s u p e r f ic ie , cubriendo sustancialnteute la  capa 

de se len io  con una capa de m a te ria l co n d u cto r, sirv ien d o  de 

e le c tro d o s  dicho miembro con d u ctor y dicho m a te ria l con d u ctor.

1 6 . -  Procedim iento para l a  fa b ric a c ió n  de r e c t i f i ­

cad ores de selen io
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T al y como se ha d e s c rito  en le  fem aría  que an tece­

de, rep resen tad o en lo s  dibujos que se acompañan y a lo s  fin e s  

e s p e c if ic a d o s .

Est,a l&moria co n sta  de c a to rc e  h o jas  e s c r i t a s  por 

Una s o la  c a r a .

r E P ^ O
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